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Inventia se refera la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, in particular la procedee de obtinere a
nanostructurilor prin tratare electrochimica.

Procedeul, conform inventiei, include executarea unui contact electric din pasta de argint pe o placheta de n-GaAs cu
orientarea cristalografica (111)B, instalarea plachetei pe un O-inel intr-o celula de Teflon si anodizarea acesteia intr-
un electrolit ce contine solutie de 1M HNO3, la temperatura camerei timp de 20 min, Tn regim potentiostatic cu
aplicarea tensiunii de 3,0...4,5 V.
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